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3. RESULTADOS E DISCUSSAQ

Caracterizacao Morfologica Micrografias obtidas ao MEV apos 96 horas de ensaio de impedancia eletroquimica,

sendo que: (a) AG, (b) Siloxano-PMMA sem TEQOS e (c) Siloxano-PMMA com TEOS.
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ermeasioace MOdelO fisico para o filme
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adicao de TEOS apos ensaio
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4. CONCLUSOES
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Micrografias obtidas no MEV para os sistemas siloxano-PMMA: (a) sem TEOS; (b) com
TEOS.

Através dos resultados obtidos observou-se que os filmes
hibridos siloxano-PMMA estudados apresentaram uma cobertura
regular sobre o aco galvanizado tendo sido verificadas, no entanto,
fissuras nesses revestimentos na superficie do filme comprometendo o
Com TEOS 5,12+0,76 sistema sem adicao de TEOS devido a sua baixa espessura de camada
guando comparada ao sistema com adicao de TEOS que obteve o
dobro de espessura de camada, o que fez com que nao comprometesse

Micrografias obtidas no MEV com corte transversal para a determinacéo da espessura de| O Mmecanismo de protecao por barreira desse filme. Ainda assim, foi
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camada para os sistemas siloxano-PMMA: (a) sem TEOS; (b) com TEOS. possivel observar o deslocamento dos potenciais de circuito aberto no
Molhabilidade . sentido de potenciais menos ativos apos a aplicagao dos filmes
Amostra Angulo de hibridos. Os resultados de EIE mostraram que o sistema com adi¢cao de
Contato TEOS foi o que apresentou o melhor resisténcia a corrosao,
Siloxano-PMMAss/ | 87°+0,4 evidenciando a importancia da adicdo de TEOS nas propriedades do
TEOS filme.
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Imagens obtidas para a determinacédo do angulo de TEOS

contato para os sistemas: (a) AG, (b) Siloxano-PMMA AG 70°+£0,7 ong ~
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